Telefunken Transistor AFY16 Datasheet

Germanium PNP Transistor

AFY16

30V / 8mA

DATASHEET

OEM - Telefunken

Source: Telefunken Databook 1965

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor AFY16 Datasheet

R — TELEFUNKEN

pnp-
UHF-Mesa-Transistor

Fiir die Verwendung in Vorstufen und in Misch- und Oszillatorstufen bis 860 MHz.
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Statische Kenndaten

bei Umgebungstemperatur tgme = 25 °C
Min.  Typ. Max.

Collector-Reststrom, —Ugeg = 20V lcro o7 3 A
Collector-Reststrom, —Ugp = 20V, 1; = 80°C lcpo 7 0 wA
Emitter-Reststrom, —Uge = 0.5V leso 4 100 pA

Arbeitspunkt: —Ugg = 12V, —~Ig = 1, 5mA
Basisspannung —Uge 320 380 430 mV
Basisstrom —ls 25 150 pA

Arbeitspunkt: —Uce = 4V, —lc = 2mA
Basisspannung — g 380 'y
Basisstram —lg 3 1.

Arbeitspunkt: —Uge =6V, —Iz = SmA
Basisspannung —Ugg 3460 405 450 m¥
Basisstrom I 54 i,

I
Stromwerstarkung _lc
B

Uce = 12V, —Ic = 1,5 mA B 0 40

—Uee = &Y, —le= 2mA B &5

Ucg = &Y, —Ic Smh B 20
Collector-Emitter-Sperrspannung, —lc — 05mA  —Ugeo 25 W
Collector-Basis-Sperrspannung, I == 0,1 m& Ucpo 30 W
Emitter-Basis-Sperrspannung, —lg = 0,1 mA Uggo 05 W
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Dynamische Kenndaten
bei Umgebungstemperatur fgmp = 25°C

Arbeitspunkt: —Ucg = 12¥, —lc = 1,5mA
Transit-Frequenz, f = 100 MHz

Moximale Schwingfrequenz
Rickwirkungszeitkonstante, f = 2,5 MHz
Rickwirkungskapozitat, § = 450 kHz
Rauschmafl, f = B00 MHz, Rg = 60 0

Leistungsverstéirkung
Basisschaltung, f = B00 MHz,
—Ueg =12V, —lec = 1,5mA

Rickwirkungsdémpfung
Basisschaltung, f = 800 MHz
—Ugp = 12V, —I¢ = 1,5 mA
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vphinv. 3
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Vorwirtssteilheit yin
(Basisschaltung)

Uep = 12V
—lg, f = Parameter

Meflebene 5 mm unler Gehduseboden
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Ueg, f = Porameter
lg = Parameler
le = 0,5mA

1l = 35mA

Meflebene 5 mm unter Gehausebaden
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